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Xe偶–偶同位素低激发态性质的IBM2描述  
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摘要  通过考虑同类核子相干对Sρ、Dρ间的四极相互作用,在IBMZ中对Xe偶一偶同位素116Xe—132Xe的低

激发态能谱和E2跃过几率进行了理论分析.计算结果有效地改善了IBM中这些核的准γ带能谱的Staasering现象,
较精确地描述了实验观察到的低激发态的性质. 
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